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Лабораторная работа №1 
Влияние температуры  

на электропроводность полупроводников 

Цель работы: исследование влияния температуры на электро-
проводность монокристаллов германия в области температур 
293 – 500 K, экспериментальное определение ширины запрещен-
ной зоны. 

1. Изучение температурной зависимости 
сопротивления полупроводников  
и определение энергии активации 

В отличие от дискретного значения энергии электрона в изо-
лированном атоме энергетический спектр электронов в кристалле 
представляет собой полосы или зоны разрешенных значений 
энергии, разделенных зонами запрещенных энергий. В полупро-
воднике верхняя, целиком заполненная зона, образованная уров-
нями валентных электронов атомов, называется валентной зоной 
(v – зона); нижняя из свободных от электронов зон, образовав-
шаяся расщеплением пустых незанятых уровней, является зоной 
проводимости (c – зона). 

Ширина запрещенной зоны (Eg), их разделяющей, характери-
зует основные свойства полупроводникового материала. 

 

Рис. 1. 
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